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Analog isaret isleme bloklar1 ger¢eklenmesinde kullanilmak tizere CMOS
(< 0.35um) teknolojisi ile cift (simetrik) cikisli bir CCII yapisi tasarlanacaktir.
Gerekli bilgi ve 6devde nelerin istendigi asagida verilmistir.
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seklindedir. (1) bagimtisinda k=+1 almrsa DO-CCII+ elemam, k= -1
alindiginda ise DO-CCII- elemani tanimlanmaktadir. DO-CCII+ elemaninda
her iki z cikisi da aym fazda isaret verirler, DO-CCII- elemaninda ise bu iki
ucun isaretleri zit yonlii olurlar.

a- Uygun bir CMOS yap1 secerek CMOS DO-CCII devresini tasarlayiniz.
Eleman boyutlarini, kutuplama akim ve gerilimlerini belirleyiniz.

Tasarlayacagimiz akim tasiyicimin saglamasi gereken karakteristik
biiviikliikler:

- Ucempedanslar: Ry, Rz;2 > 25 M.Ohm, Rx < 10 Ohm

- Izleme hatalarn: Gerilim izleme hatas1 ev < %0.1, Akim izleme hatasi
e1 < %0.1,

- Gerilim kazanci band genisligi (Kv = vi/vy ) fvsde =2 10 MHz,

- Akim kazanci band genisligi (Ki = i2/ix ve Kia = 1z0/ix ) fizas = 50 MHz,

SPICE benzetim programi yardimivla devrenin

b- de gerilim ve akim gecis karakteristiklerini cikartimz;

c- Ki1 = iy /ix ve Ki2 = i/ix akim kazanclarnin frekansla degisimini,

d- Kv = vyx/vy gerilim kazancinin frekansla degisimini,

e- v ucundan goriilen giris ve x, z;ve z» uclarna iliskin ¢ikis empedanslarinin
frekansla degisimlerini inceleyiniz

f- Elde ettiginiz sonuclarn vorumlaymz. Ongoriillen hedeflere ulasip
ulasamadigimiz arastirimz.



